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KUN 05, KUN 10 N-KANAL — VYKONOVY MOS PRO SPINACI
KUN 20, KUN 40 APLIKACE

N-KAHAN MOLWHBIA TPAH3WCTOP MON ANA NEPEKMIOYAIOWAX CXEM = N-CHANNEL POWER SWITCHING MOS TRAN-
SISTOR ® N-KANAL LEISTUNGTRANSISTOR MOS FUR SCHALTVORGANGE

Vykonové MOSFET tranzistory KUN 05, KUN 10, ;:g
KUN 20, KUN 40 s kanalom typu N sd uréené k bezvy- 3.5
konovému spinaniu velkych priidov. wip m[g op E
Pouzitie:
Jednosmerné menice, spinacie zdroje Sirokopasmové, Hﬂm_— i 14 max.
nizkofrekvencné a linearné zosilfovace, interface podi- s
taov a mikropocCita¢ov apod. ! f
U
Technologia vyroby: planarme-epitaxna, samozakrytové =
hradlo z polykryStalického kremika. 4
2
Piizdro: i
z plastu s tromi vyvodmi TO-220, kolektor vodivo spoje-
ny s kovovou ploskou, ktora je uréena na montaz chiadi-
¢a.
2-5 O X
Hmotnost: max. 2,1 g.
Rozmerovy viykres puzdra
Medzné hodnoty:
pri teplote #, = 25 °C, ak nie je uvedené inak <
Parameter Oznad. Jedn. Hodnota Poznamka
Napatie kolekior — emitor
KUN 05 Ups v 50
KUN 10 I, v 100
KUN 20 s v 200
KUN 40 Usgs v 400
Napétie hradlo — emitor Ugs Vv +20
Homiioitry pri Teplota puzdra #, <100 °C pre
KUN 05, KUN 10 Iy A 12 KUN 05, #. <50 °C pre KUN 10
KUN 20 ’D ﬁ T ﬂc = 25 UC
KUN 40 s A 4.5 B, =50 °C
Kolektorovy prid — impulzny
KUN 05, KUN 10 Fopiie A 36 Teplota puzdra #, = 25 °C
KUN 20 Io e, A 21 Teplota puzdra B, = 25 °C
KUN 40 Io puta, A 13 Teplota puzdra §, = 25 °C
Stratovy vykon Pos w 70 Teplota puzdra 1, < 25 °C
Rozsah pracovnych teplot D, °C =B85, . +150
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Charakteristické udaje:

Parameter Oznat. Jedn. Hodnota
Zakladné elektrické parametre: f, = 25 °C min.—max.
Prierazne napétie kolektor — emitor
Ups =0V, Iy =1 mA
KUN 05 AL v 250
KUN 10 thiidive v =100
KUN 20 e v =200
KUN 40 tenibe v =400
Prahové napétie
Ups = Ugg, lps= 10 mA Upgsr v 2,0...50
Kolektorovy prid pri nulovom predpati hradia @, = 25 °C max. 1 (0,1)
Ugs =0V, Ups = Upgrmm B, =125 °C i mA (4)
Zvyskovy prud hradla
Ups=0V, Ugs =20V e nA =100 (12)
Odpor v zopnutom stave
Ugs =12V (0,95)
Ihs=6A KUN 05 Flon; Q =0,1
hs=6A KUN 10 e Q =0,2
lhs=4,5 A KUN 20 Roson) Q =0,75
lis=2.5A KUN 40 Fizicnd Q =14
Strmost
U =25V, Ip;=4A lp,=6A KUN 05 Ok S
Ugs =15V, Ip,=4A, I, =6A KUN 10 Gk S =30
Upe =15V, [, =3 A, lp,=5A KUN 20 Gi S =27
Upe=15V, I, =1A, l,=3A KUN 40 Gy S =22
=17
Informativne hodnoty:
Vstupna kapacita
Uss=0V, Ups=25V, f =1 MHz pF
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF
KUN 40 Ciiss (1500)
Vystupna kapacita Ciss {1100)
Ugs =0V, Upg =25V, f =1 MHz pF
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF
KUNM 40 Cres (400)
Spétnovazobna kapacita Coss (120)
Ugs =0V, Upg =25V, f =1 MHz pF
KUN 05, KUN 10, KUN 20 pF
KUN 40 e (120)
Spinaci ¢as Csss (100)
Ugp =30V, Usg =10V, Ry =500 ns
ls=3A KUN 05 o ns (80)
ls=28A KUN 10 1 na (80)
hs=28A KUN 20 s ns (80)
ls=26A KUN 40 t., (110)
Rozpinaci ¢as
Uy =30V, Ugs =10V, Rz =502 ns (180)
lis=3A KUN 05 Lo ns (180)
lhe=28A KUN 10 tow ns (180)
ls=28BA KUN 20 ton ns (160)
hs=26A KUN 40 ton
Tepelny odpor KW (1.8)
fner =90 MA, o, =8 A Blje
Napétie diody v priepust. smere KUN 05, KUN 10, KUN 40 Uso v (1,5)
Ugg=0V, =2 ., KUN 20 v (1,25)

Pozn.: v zatvorkach s( uvedené informativne parametre.
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Zavislost vizkonovej straty P, od teploty pizdra

150
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KUN 101

N-KANAL — VYKONOVY MOS PRO SPINACI APLIKACE

N-KAHAN MOLUWHGLIA TPAH3UCTOP MON ANA NEPEKMOYAICWAX CXEM e N-CHANNEL POWER SWITCHING MOS TRANSIS-

TOR ® N-KANAL LEISTUNGTRANSISTOR MOS

Vykonové tranzistory KUN 101 s kandlom typu N si uréené
k bezvykonovému spinaniu velkych pradov.

Pouzitie:

Jednosmerné menice, spinacie zdroje Sirokopasmove, nizkofre-
kvencné a linedarne zosilnovace, interface pocitacov a mikropoci-
tacov apod.

14 max
e -

Technolbgia vyroby: %

planarne-epitaxna, samozakrylové hradlo z polykryStalického 5

kremika. |

£l

Puzdro: I

z plastu s tromi vyvodmi TO-220, kolektor vodivo spojeny s ko- |

vovou ploskou, ktora je uréena na montaz chladiéa. =

Hmotnost: max. 2,1g ‘1

Medzné elektrické parametre

pri teplote 9, = 25 °C, ak nie je uvedeneé inak

Parameter Oznat. Jedn. Hodnota Poznamka

MNapétie kolektor — emitor Ups v 100
Mapétie hradio — emitor Uss v +20
Kolektorovy prid S A 8
Pulzny kolekiorovy prid Io pite. A 32
Stratovy vykon Pgs W 40
Rozsah pracvnych teplot o, °C —55 az +150

Zakladné elektrické prametre

pri teplote #, = 25 °C, ak nie je uvedené inak

Parameter QOznaé. Jedn. Hodnota Poznamka

Prierazné napatie kolektor — emitor Uigryos v min. 100 Uss =0V, Ihs=1 mA
Prahove napatie J v 20az5,0 Ups = Ugs: lss= 10 mMA
Kolektorovy prid foss pA max. 250 (20) | Ugg =0V, #,=25°C
pri nulovom predpéti hradia (1000) | Upg = Upe max. 9, =125°C
Zvyskovy prid hradla lass nA max. 100 (2) |Uyg=0V; Ugs =20V
Odpor v zopnutom siave Apsion) Q max. 0,4 Ugs=12V; lpis=5A
Strmos( | ¥a | S min. 1,7 Ups=15V: I, =4A; I, =6 A
Vstupna kapacita Ciiss pF (450) Uss =0V
Vystupna kapacita 288 pF (150) Ups=25V
Spétnovazobna kapacita Ciass pF (80) f=1MHz
Spinaci cas I ns (70) Ups=30V; [is=29 A
Rozpinaci ¢as {7 ns (135) Ugs=10V; Ry =504
Tepeliny odpor Riric K/w (3.1) fee = 50 MA; [, =8 A
Napétie diddy v priep. smere Usp v (2,0) Ugs=0V; [.=2. |,




